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Przedmiotem wynalazky jest spos6b deelektry-

zacji powierzchni wyrobéw z polietylenu.
Dotychczas znane sposoby deelektryzacji po-
wierzchni wyrob6w z polietylenu polegajg na che-
micznym szczepieniu grup hydrofilowych przez ko-
polimeryzacje, wzglednie przez mnaswietlanie pro-
mieniami lub ultrafioletem w powietrzu. Deelek-
tryzacje powierzchni wyrobow z polietylenu for-
mowanych metodg wtryskowa lub przez wyttacza-
niie miozna osiggngé roéwniez dodajgc do poliety-

lenu przed formowanlem sadze przewodzace w-

ilo§ci od 20 do 500.

Niedogodnoscia pierwszego z opisanych sposo-
béw jest stosunkowo mala efektywnogé deelektry-
zacji powierzchni szczepionego polietylenu i mozli-
woé¢ stosowania tej metody jedynie przy produk-
cji folii. Wada drugiego z opisanych sposobéw jest
konieczno$¢ uzycia znacznej ilosci sadzy, co po-
garsza wilasno$ci mechaniczne otrzymanych wyro-
béw i ze wzgledu na znacznie wickszg lepko$§:
mieszaniny polietylenu z sadzag wymaga znacznie
wiekszego nakladu energii przy formowaniu,
zwlaszcza metodg wtrysku.

Sposéb deelektryzacji powierzchni wyrobbw z
polietylenu z zastosowaniem sadzy wedlug wyna-
lazku polega na tym, zZe na powierzchnie wyrobu
z polietylenu podgrzang do temperatury od 60 do
95°C, korzystnie 75°C, nanosi sie mase uzyskang
przez ucieranie sadzy z roztworem polietylenu w
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iloSei od 0,15 do 0,4 g sadzy na 1 g polietylenu,
korzystnie w technicznym ksylenie, o temperaturze
od 65 do 110°C i odparowuje rozpuszczalnik, przy
czym stezenie roztworu polietylenu wynosi od 5
do 25% wagowych.

Nieoczekiwanie okazalo sie, ze podgrzanie, po-
wierzchni wyrobu tuz przed nanoszeniem znacznie
poprawia przyczepno§¢ nanoszonej warstwy prze-
wodzgcej do polietylenowego podioza. Przeprowa-
dzone badania wykazaly, ze przedmioty pokryte
proponowanym sposobem nie elekiryzujg sie, za$
powloki antystatyczne maja przewodno§é powierz-

- chniowg 10—"—10—9Q-1,

Zalety sposobu wedlug wynalazku polegajg na
mozliwosci otrzymania nie elektryzujgcych sie¢ wy-
robéw z polietylenu bez zmiany ich wtasnos$ci
mechanicznych. Poza tym, powlpki wediug opisa-
nego sposobu mozna nanosi¢é na cieple wyroby
polietylenowe po wyjeciu ich z formy lub na go-
towe wyroby z polietylenu po uprzednim ogrza-
niu ich powierzchni. Otrzymana tak powloka de-
elektryzujaca bandzo dobrze przylega do polietyle-
nowego podloza. )

Spos6b deelekiryzacji powierzchni polietylenu
wedlug wynalazku ilustrujg ponizsze przykiady.

Przyklad I. Sporzadza sie 20% roztwér po-
lietylenu przez rozpuszczenie 10 g proszku polie-
tylenowego w 40 g technicznego kisylenu w tem-
peraturze 80°C. Roztwér ten uciera si¢ z 2 g sadzy
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acetylenowej w temperaturze okolo 70°C i nano-
si za pomocg pedzla na uprzednio ogrzang w su-
szarce do ‘temperatury 75°C plyte polietylenowsg o
grubo$ci 3 mm. Po odparowaniuy rozpuszczalnika
piyte chlodzi sie do temperatury pokojowej.

Przyktad II. W 95 g ksylenu o temperaturze
65°C rozpuszcza sie 5 g polietylenu. Roztwér ten
uciera si¢ w temperaturze 65—70°C z 0,75 g sadzy
acetylenowej do czasu uzyskania jednolitej masy.
Tak przygotowang mase nanosi sie pedzlem na
piytke mpolietylenu podgrzanego do temperatury
60°C. Po odparowaniu ksyleny pokryta plytke
chtodzi sie do temperatury pokojowej.

Przyklad III. W 175 g ksylenu o tempera-
turze 110°C rozpuszcza sie 25 g granulatu polie-
tylenowego. Roztw6r ten uciera sie w temperatu-
rze 110—115°C z 17,5 g sadzy acetylenowej do uzy-
skania jednolitej, cieklej masy. Mase tg nanosi
si¢ natryskowo na powierzchnie przedmiotu po-
lietylenowego ogrzang do 85°C. Po odparowaniu
ksylenu i ochlodzeniu przedmiotu do temperatury
pokojowej na jego powierzchni pozostaje dobrze
zwigzana z podlozem warstwa antystatyczna.

Przyktad IV. W 140 g ksylenu o temperatu-
rze 110°C rogpuszcza si¢ 60 g polietylenu. Uzyska-
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ng mase uciera si¢ w temperaturze 110—115°C z
24 g sadzy acetylenowej. W kompozycji tej zanu-
rza sie kabel w izolacji polietylenowej ogrzany do
95°C. Kabel ten wyjmuje sie z kompozycji i po
odparowaniu ksylenu schiadza sie do temperatury
pokojowej. Uzyskana na zewnatrznej powierzchni
izolacji kabla warstwa przewodzgca ma bardzo do-
bre wlasnosci antystatyczne i dzieki wysokiej prze-
wodnosci elektrycznej moze speiniaé funkcje ekra-
nu,

Zastrzezenie patentowe

Sposéb deelektryzacji powierzchni wyrobé6w z
polietylenu z =zastosowaniem sadzy, znamienny
tym, Ze na powierzchnie wyrobu z polietylenu
podgrzang do temperatury od 60 do 95°C, korzy-
stnie 75°C, nanosi si¢ mase uzyskang przez uciera-
nie sadzy z roztworem polietylenu w ilosci od
0,15 do 0,4 g sadzy na 1 g polietylenu, korzystnie
w technicznym ksylenie, o temperaturze od 65 do
110°C i odparowuje rozpuszczalnik, przy czym ste-
zenie roztworu polietylenu wynosi od 5 do 25%
wagowych.
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